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Enrollment No: _______________________         Exam Seat No:_______________________ 

C.U.SHAH UNIVERSITY 
Summer Examination-2019 

 

Subject Name: Electronics Devices 
Subject Code: 2TE03EDC1   Branch: Diploma (EC)    

Semester: 3 Date: 13/03/2019  Time: 02:30 To 05:30   Marks: 70 

 

Instructions: 

(1) Use of Programmable calculator & any other electronic instrument is prohibited. 
(2) Instructions written on main answer book are strictly to be obeyed. 
(3) Draw neat diagrams and figures (if necessary) at right places. 
(4) Assume suitable data if needed. 

 
Q-1  Attempt the following questions: 

 
(14)  

 (A) Push pull amplifier must have at least ………..transistor.  

A)  1 B) 2 C)  Both A and B D)  None of above 

 (B) Class of amplifier identify by the position of ……….  

A)  Operating point B)  Beta C)  Supply D)  All of above 

 (C) For power transistor size of transistor is………..  

A) Thin B)  Thick C)  Both A and B D)  None of above 

 (D) ………………biasing has highest stability.  

A)   Fixed bias. B)  Emitter bias.  C)  Potential divider bias D)  Collector to base 

bias. 

 (E) Vi=1mV and A=100, Then Vo=…………..  

A)  10V B) 100 V C)0.1 V D)  Any one  of above 

 (F) If operating point is shifted towards saturation  point then …………cycle will  clipped  

A)  Positive  B)  Negative  C)  All of above  D)  None of above 

 (G) If Operating Point is in the cutoff region then amplifier is called   

A)  class A B) Class B C)  Class C D)  None of above 

 (H) Operating point may vary due to change in ………..  

A)  Transistor B)  Temperature C)  Both of above  D)  None of above 

 (I) MOSFET is a …………………device.   

A)  Unipolar B)  Bipolar C)  Nonpolar  D)  Any one of above 

 (J) With the help of negative feedback ………….is reduced   

A)  Noise  B)Distortion  C)Overall gain  D)  All of above 

 (K) ………………coupling method is used in power amplifier   

A)  RC B)  Direct  C)  Transformer  D) Both B and C  

 (L) Last stage of sound system is always …………..amplifier   

A)  Voltage  B) Power  C) Buffer D)  Intermediate  
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 (M) ………………….is voltage controlled device.   

A)  BJT B) FET C)  Both A and B D)  None of above 

 (N) RC phase shift oscillator need ……….pair of resister and capacitor.   

A)  One B) Two  C) Three  D)  None of above 

Attempt any four questions from Q-2 to Q-8 

 

Q-2  Attempt all questions (14) 

 A. Explain MOSFET with it types in detail. 07 

 B. Explain IGBT in detail with its construction and characteristics in detail  07 

    

Q-3  Attempt all questions (14) 

 A. Compare voltage amplifier and power amplifier. 06 

 B. Give the classification of amplifier in brief.  04 

 C. Compare BJT and FET 04 

    

Q-4  Attempt all questions (14) 

 A. What is oscillator? Give the classification of oscillator and limitations. 06 

 B. What is negative feedback? Explain its types. Derive the formula for overall gain with 

feedback. 
08 

    

Q-5  Attempt all questions (14) 

 A. Derive the relation between α and β. 06 

 B. An amplifier produced 10v when input is 10mv with and operating range of frequency is 50 

Hz to 1000Hz, and β=40%then find out F1f, F2F, BWf, and Af. 
08 

    

Q-6  Attempt all questions (14) 

 A. What is biasing? Explain need of it. Explain fixed biasing technique. 06 

 B. Explain RC phase shift oscillator.  04 

 C.  Define stability/Unipolar device/tank circuit/Q-point. 04 

    

Q-7  Attempt all questions (14) 

 A. Explain push pull amplifier with necessary sketch.   06 

 B. Compare positive feedback and negative feedback.  04 

 C.  Explain Hartley oscillator in detail.  04 

    

Q-8  Attempt all questions (14) 

 A. Draw the circuit of CC/CE/CB configuration with necessary specification. 06 

 B. Justify the sentence with necessary analysis and derivations “ AC line is more steeper than 

DC load line” 
08 
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પ્ર:૧  નીચેનાપ્રશ્નોનાજળાફઆો  (૧૪) 

 (A) ુુએમ્પ્ીપાયરઓછામાાંઓછાં ......... ટ્રાન્જીસ્ટરષોળાઆળશ્યકછે.  

  અ) 1 ફ) 2 શ) ફાંનેઅઅનફે ડ) એકણનષીં  

 (B) એમ્પ્ીપાયરનોળગગ..........દ્વારાઓલખાયછે.  

  અ)ઑરેટટિંગબફિંદુ ફ)ફીટા ક) શ્ાય ડ) ઉરોક્તતમામ  

 (C) ાળરટ્રાાંબઝસ્ટરમાટ્રાન્ન્જઝસ્ટરનાકદ .........ષોયછે.  

  અ) ાતલા ફ)જાડા ક) ફાંનેઅઅનફે ડ) એકણનષીં  

 (D) ................. ફાયસશિંગઉચ્ચતમસ્સ્થરતાછે  

  અ)પીક્શ્ડફાયશ ફ)એસમટરફાયશ ક)ોટેન્જશેય્ડીળાઈડર ડ)કેક્ટરટુફેશ.  

 (E) Vin= 1 એVઅનAે = 100, છીVo=............  

  અ)10V ફ)100V ક) 0.1V ડ) કોઈણએક  

 (F) જોઓરેટટિંગોઇન્જટશાંતનૃ્્તબફિંદુતરપખશેડળામાાંઆળેતો ............ શાયકકાાે  

  અ)ોઝીટીળ ફ)નેગેટીળ ક) ફાંનેઅઅનફે ડ) એકણનષીં  

 (G) જોઓરેટટિંગોઇન્જટકટૉપક્ષેત્રમાાંષોયતોએમ્પ્ીપાયર………. કષળેાય  

  અ)ળગગએ ફ)ળગગફી ક) ળગગશી ડ) એકણનષીં  

 (H) ......... ..ફદાળનાકારણેઓરેટટિંગોઇન્જટફદાયછે.   

  અ)ટ્રાન્ન્જઝસ્ટર ફ)તામાન ક) ફાંનેઅઅનફે ડ) એકણનષીં  

 (I) MOSFET એ ..................... ઉકરણછે.  

  અ)યસુનોર ફ)ફાઇોર ક) નોનોર ડ) કોઈણએક  

 (J) નેગેટીળપીડફેકનીમદદથી ............ ઘટાડોથાય.   

  અ)ઘોંઘાટ ફ)સળતરણ ક) એકાંદરગેઇન ડ) ઉરોક્તતમામ  

 (K) .................. ાળરએમ્પ્ીપાયરમાાંકમ્પબિંગદ્ધસતનોઉયોગથાયછે  

  અ)આરશી ફ)ડાયરેક્ટ ક) ટ્રાન્જશપોમગર ડ) ફાંનેફીઅનેશી  

 (L) અળાજપ્રણાીનોછેલ્ોતફક્કોષાંમેાાં ............ષોયછે  

  અ)ળોલ્ટેજ ફ)ાળર ક) ફપર ડ) ઇન્જટરસમટડયેટ  

 (M) ...................... ળોલ્ટેજસનયાંસત્રતઉકરણછે  

  અ)ફીજેટી ફ)એપઇટી ક) એઅનેફી ડ) એકણનષીં  

 (N) આરશીપેશસફ્ટઑસશેટરમા.......... જોડીરેબઝસ્ટરઅનેકેેસશટરનીજરૂરષોયછે  

  અ)એક ફ)ફ ે ક)ત્રણ ડ) એકણનષીં  

 

પ્રશ્ન૨થીપ્રશ્ન૮માાંથીકોઈણચારાખો .  

પ્ર:૨  નીચેનાપ્રશ્નોનાજળાફઆો. (૧૪) 

 A. MOSFET શમજાળીતેનાપ્રકારોશાથેસળગતળારશમજાળો  ૦૭ 
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 B. આઈ.ફી.ી.ટીનીરચનાઅનેાક્ષબણકતાઓશાથેસળગતળારશમજાળો  ૦૭ 

    

પ્ર:૩  નીચેનાપ્રશ્નોનાજળાફઆો. (૧૪) 

 A. ળોલ્ટેજએમ્પ્ીપાયરઅનેાળરએમ્પ્ીપાયરનીશરખામણીકરો . ૦૬ 

 B. એમ્પ્ીપાયરનુાંશ ાંબક્ષ્તમાાંળગીકરણઆો. 0૪ 

 C. ફીજેટીઅનેએપઈટીનીતુનાકરો .  ૦૪ 

    

પ્ર:૪  નીચેનાપ્રશ્નોનાજળાફઆો. (૧૪) 

 A. ઓસશેટરશુાંછે? ઑસશેટરળગીકરણઆો.અનેમયાગદાઓજણાળો.  ૦૬ 

 B. નેગેટીળપીડફેકશુાંછે? તેનાપ્રકારોશમજાળો.પ્રસતશાદશાથેએકાંદરગેઇનમાટેસતૂ્રમેલળો . ૦૮ 

    

પ્ર:૫  નીચેનાપ્રશ્નોનાજળાફઆો. (૧૪) 

 A. Α અનેβ ળચ્ચેનાશાંફ ાંધતારળો.  ૦૬ 

 B. એમ્પ્ીપાયરજ્યારેઇનટુ10 એમળીઆળામાઆળેત્યારે10V 

ઉત્ન્નકરેછેઅનેઆળતગનનીશે્રણીનીરેન્ન્જજિંગ50 થી1000 ષટટગઝછે, અનેβ = 40% છીએપ1એપ, એપ2 એપ, 

ફીડબ્લલ્યએુપઅનેએપએપોધો.  

૦૮ 

    

પ્ર:૬  નીચેનાપ્રશ્નોનાજળાફઆો. (૧૪) 

 A. ફાયાશીંગશુાંછે? તેનીજરૂટરયાતશમજાળો.પીક્શડફાયાશીંગતકનીકશમજાળો. ૦૬ 

 B. આરશીપેશસફ્ટઓસશેટરશમજાળો .  ૦૪ 

 C. સ્ટેફીીટી /યસુનટોરઉકરણ / ટેંકશટકિટ / ક્ય-ૂોઇન્જટનેવ્યાખ્યાસયતકરો  ૦૪ 

    

પ્ર:૭  નીચેનાપ્રશ્નોનાજળાફઆો. (૧૪) 

 A. આળશ્યકસ્કેચશાથેુુએમ્પ્ીપાયરશમજાળો . ૦૬ 

 B. ોીટીળપીડફેકઅનેનેગેટીળપીડફેકનીતુનાકરો . ૦૪ 

 C. ષાટગીઓસશેટરસળગતળારશમજાળો . 0૪ 

    

પ્ર:૮  નીચેનાપ્રશ્નોનાજળાફઆો. (૧૪) 

 A. જરૂરીસ્ષ્ટીકરણશાથેશીશી / શીઇ / શીફીનીશટકિટદોરો. ૦૬ 

 B. જરૂરીસળશ્ેવણઅનેડેટરળેનશાથેળાક્યનેન્જયાસયતકરો " એશીાઇનડીશીોડાઇનકરતાાંળધતુ્રાીછે" ૦૮ 

 


